Unitatea de cercetare:
Institutul de Fizica "loan Ursu”, Facultatea de Fizica
Centrul de Cercetare in Fizica Starii Condensate si a Materialelor avansate

Laboratorul de filme subtiri

Coordonator: lect. dr. Claudiu Lung

Adresa:str.M. Kogalniceanu, nr. 1, et I1, sala 207

Tel: 0264-405390 int.5150,

e-mail: claudiu.lung@ubbcluj.ro; orar de functionare 1 zi/saptamina cu programare

IMPORTANT: instalatia poate fi utilizata numai in prezenta persoanelor abilitate
pentru operarea acesteia!

ECHIPAMENTE:

1) Instalatie pentru depunerea straturilor subtiri
prin metoda magnetron sputtering
Instalatia (Kurt Lesker, Varian, Advanced Energy and
Maxtech INC), pentru sinteza filmelor subtiri lucreaza in
modurile DC si AC magnetron sputtering, folosind 3 surse
(magnetroane).
Sunt controlati urmatorii parametri tehnologici:

e temperatura substratului,

e puterea de sputtering,

e presiunea gazului de sputtering,

e rata de depunere si grosimea filmului .

Aplicatii: -depunerea filmelor subtiri pe diferite tipuri de
substrat (ceramic, monocristal, oxid, metal) In regim DC
si/sau RF;

Oferte de servicii : depunerea de straturi subtiri.

2) Sistem pentru masurarea rezistentei electrice in functie de temperatura in
intervalul 10-300K

3) Cuptor cu atmosfera programabila pentru obtinerea targetului si pentru
tratamente termice.
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ACTIVITATI:

1) Sinteza de targeturi din compusi oxidici supraconductor
si oxid de Zn ( ZnO dopat cu Al,Ga si metale rare),.

2)-DEPUNEREA PRIN MAGNETRON SPUTTERING (DC siRF) a FILMELOR SUBTIRI
OXIDICE (superconductors and ZnO doped wath Al and Ga)

Controltemperatura substrat
Control presiune incinta — genzor de grosime  Cuptor + substrat

Magnetron.si Shutter
target

Control putere

0 z zie imi €
magnetron Pompa de difuzie Pompa preliminara

3. Masuratori de transport: dezvoltari experimentale:
-Instalatie de masura a rezistentei electrice in functie de temperatura

(fara consumde lichide criogenice)
- Tehnologie de modificare a concentratiei de purtatori mobiliin SC
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Specificats
Isterval de temperatera WK-33K
Tiespel de racire isitial ~lkrls WK
Timpsl de racire depa racires 30 min.
initiad
(3MWK 10 10K)
Putere de racire ~wailkh 0K
Grestatea sztemulu intrez 1M Ks.
Grestatea termisalelsi rece sia 9Kz
criostarelel
Ferestre de acoes ontic 2.5 om diamerrn





